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摘要(译)

技术领域本发明涉及一种薄膜晶体管（TFT），液晶显示器（LCD）及
其制造方法，更具体地，涉及具有源/漏线的TFT，绝缘层和有源层位于
其上，基板，使用TFT的LCD以及TFT和LCD的制造方法。 TFT通过在衬
底上形成源极/漏极线并且通过形成覆盖源极/漏极线的缓冲层而具有BBC
（掩埋总线共面）结构，通过减少沉积步骤的数量来简化工艺。 TFT的
BBC结构具有在衬底上的源极/漏极线，覆盖源极/漏极线和整个公开表面
的绝缘层以及在绝缘层上的共面结构。本发明还通过以足够的厚度形成
缓冲层和源极/漏极线两者，在具有适用于宽屏幕的低电阻的BBC结构的
TFT中提供了数据线。
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